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1. Deney oncesi dikkat edilmesi gereken hususlar:

e Yapilacak deneyler ve tarihleri, dersi veren 6gretim elemani tarafindan
duyurulur. Deney konularimi ve tarihlerini laboratuvar girisine asilacak

deney ¢izelgesinden takip edebilirsiniz.

e Deneye gelmeden Once yapilacak deneyle ilgili dokiimanlara calisarak

deneye geliniz.

e Deney sirasinda elektrik ¢arpmasima karsi tiim onlemleri aldiginizdan

emin olunuz.

e Devre montaj1 yaparken gii¢ kaynaginin kapali oldugundan emin olunuz.
e Devreye enerji vermeden Once yapilan baglantilarin dogrulugunu kontrol

ediniz.

e Tiim baglantilarin dogrulugundan emin olduktan sonra ilgili arastirma
gorevlisi gozetiminde devreye besleme gerilimi veriniz. Eger devre
beklendigi gibi caligmiyorsa hemen besleme gerilimi kapatilarak devreyi

kontrol ediniz.

e Devre ilizerinde degisiklik yaparken (eleman ekleme/¢ikarma, baglanti

degistirme) gerilim kaynaginin kapali oldugundan emin olunuz.

e Diger gruplan rahatsiz etmemek ve daha olumlu bir ¢alisma ortami

saglamak i¢in laboratuvarda miimkiin oldugu kadar sessiz ¢alisiniz.
e Laboratuvarlarda hicbir sey yemeyiniz ve igmeyiniz.



2.  Deney icin on gereklilikler:

e NPN ve PNP transistorlarin uygun besleme polariteleri bilinmelidir.
e Bir transistorun anahtarlama elemani olarak kullanildig1 bilinmelidir.
¢ Bir transistorun, degisken akim kontroliinde kullanildig1 bilinmelidir.

3. Uygulamanin tanitimi ve amaci:
Deney sonunda 6grenci;

e Npn ve pnp transistorlarinin uygun besleme polaritesini belirleyebilecek
ve akim, gerilim Ol¢limleri yapabilecektir.

v'Npn ve pnp transistorlar i¢in verilen devreyi ayri ayri kurar.

v'Her bir devre igin devredeki anahtari agip kapattigi sirada minyatiir
lambay1 gozler ve akim, gerilim 6l¢timleri yapar.

v'Elde ettigi sonuglara gére npn ve pnp transistorlarin beslemesi hakkinda
yorum yapar.

e Ayarl direng¢ kullanilan transistorlu devrede beyz ve kolektor akimlarini
Olcebilecek ve akimlardaki degisimi gozleyerek akim kazancim
hesaplayabilecektir.

v'Verilen devreyi kurar.

v’ Potansiyometre ayarini degistirerek kolektor akiminin farkli degerleri igin
beyz akimlarini 6lger ve tabloya kaydeder.

v Elde ettigi sonuglara gore akim kazancini hesaplar.

v'Sonuglara gore transistorlar ve devre hakkinda yorum yapar.

4.  Uygulamanin yapihsi:

Deneyde Kullanilacak Cihazlar ve Malzemeler

DC gii¢c kaynagi Ampermetre
Voltmetre Multimetre

Q1 (NPN Transistor)  2N2219A
Q2 (PNP Transistor) 2N2905A
R1 470Q/1W

R2 (Potansiyometre) 10kQ / 2W
S1 (Anahtar)

MLI1 (Minyatiir Lamba)

Breadboard



A. Npn ve pnp transistorlar icin uygun besleme polaritelerini belirlemek ve

beyz ve kolektor akimlarim 6l¢mek.
1. a) Board tiizerine Sekil 1’deki devreyi kurunuz. Transistor olarak 2N2219A
npn transistoru kullaniniz. Gerilim kaynagin1 6Vdc’ye ayarlayimiz.
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Sekil 1. NPN transistorlu uygulama devresi 1

b) S1 anahtarim1 1 ve 2 konumlarina aliniz. Anahtari birkag kere 1 ve 2
konumlarinda hareket ettiriniz ve bu arada lambay1 gozlemleyiniz. Lamba,

anahtari hangi konumunda 1s1k veriyor?

¢) Lamba 151k verdiginde beyz ve kolektor akimlarini 6l¢iiniiz.

IB= e, mA
IC= mA
d) Lamba 151k verdiginde beyz-emiter ve kolektor-emiter gerilimlerini 6lgiiniiz.
VBE= ..o \/
VCE= i \/
e) Lamba soniikken beyz ve kolektor akimlarini dlgiiniiz.
T
IB= mA
= mA
f) Lamba soniikken beyz-emiter ve kolektor-emiter gerilimlerini dl¢iiniiz.
\



a) Transistoru 2N2905A pnp transistoru ile degistiriniz. V¢ kaynaginin ve
Olcti aletlerinin kutuplarini Sekil 2°deki gibi degistiriniz.
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Sekil 2. PNP transistorlu uygulama devresi 2

b) Lambanin 1s1k verdigi durumlar i¢in 6lglimleri yapiniz ve not ediniz.

IB = mA
I = mA
VBE =i V
VCE =i V

IB = e mA
I = mA
VBE = V
VCE =i V

d) NPN ve PNP transistorlari ile yaptiginiz 6lglimlerin sonuglar1 kutuplamalarin
ters olmasi disinda birbiri ile benzerlik gosteriyor mu?

B. Ayarh diren¢ kullanilan transistorlu devrelerde farkhh diren¢

ayarlarinda beyz ve Kkolektor akimlarmmi ol¢gmek ve akim kazancim
hesaplamak.

. a) Sekil 3’teki devreyi kurunuz. Yukarida kurdugunuz devreden farki S1
anahtar1 yerine potansiyometre kullanilmasidir. Potansiyometrenin orta ucu
ile bir dis ucunukisa devre yaparak devreye baglayiniz.
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Sekil 3. Potansiyometre kullamilan transistorlu uygulama devresi 3

b) Devrede potansiyometre, ayarli gerilim boliicli gérevi mi yapmaktadir?

C) Potansiyometre saat yoniinde ve saat yoOniiniin tersine cevrildiginde
gerilim hangi aralikta degisir?

d) Gerilim kaynagin1 aginiz. Potansiyometreyi I.=125mA okuyuncaya dek
ayarlayiniz, beyz akimini (Ig) 6l¢iiniiz ve tabloda ilgili alana yaziniz.

e) Tabloda verilen diger kolektor akimi degerleri i¢in beyz akimlarini
Olciiniiz ve tabloda ilgili alanlara yaziniz.

f) Elde ettiginiz sonuglara gore akim kazanglarini hesaplayiniz ve tabloda
ilgili alanlara yaziniz.

Akim kazanci

Ic/ls

Ic Is

125mA
100mA
75mA
S0mA
25mA
OmA

g) Deneyden elde ettiginiz sonuglara gore transistor ve kurdugunuz devrelerin
caligsmasi ile ilgili yorum yapiniz.



